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FETMOSV1.1
Es una aplicacion que considero es muy UserFriendly o en otras palabras a
gusto para el usuario, tiene navegaciones entre menus tipo choose y es muy

sencilla de usar.

FUNCION:
Calcular el punto de operacion de los transistores MOSFET y JFET con la

polarizacion Universal



FETMOS Vi.1

INSTALACION:
Sélo pasan el programa a su calculadora y lo guardan en el puerto de su
preferencia en mi caso yo siempre lo guardo en la FLASH o puerto 2, de
igual forma explicaré como hacerlo para usuarios nuevos en esto.
1. Pasar el archivo FETMOS1.1.HP a una tarjeta SD o a la calculadora
directamente desde ConectivityKit, Coon4x 6 como gusten.
2. Si el caso es el primero entonces solo lo pasan de la SD a la FLASH
3. Reinician la calculadora con ON+F3 vy listo.
4. Luego ingresan al programa con SHIFT DERECHO + 2,V les
apareceran sus librerias entre esas FETMOS.
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Donde:

I: Incremental o Enriquecimiento como sale en algunos libros
D: Decremental o Empobrecimiento

P: JFET Canal P

N: JFET Canal N

"Si llegaron hasta aqui es porque saben a lo que me refiero e.e"
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BASE TEORICA:

Teoria de circuitos y Dispositivos Electronicos -Robert L. Boylestad-Louis
Nashelsky

Circuitos Microelectrénicos - Adel S. Sedra -Kenneth C. Smith

Principios de Electrénica-Albert Paul Malvino

Circuitos Electrénicos Disefio y Simulacion- Nolbert Malik

y... Mis apuntes de clases junto con varios ejercicios que hice para encontrar

un patron.

USO:

Lo primero que deben de tener en cuenta es que el cdédigo lo hice en base al
modo RPN de la calculadora asi que deben tener OBLIGATORIAMENTE su
calculadora en RPN

1. Al entrar saldra este menu
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FETH:[CIRCUTRANE] INFO JENTRALIHIT]
2. Entrar al subprograma FETMS
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"Adobe illustrator un buen amigo para estos logos"
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3."Al pulsar OK les saldra un menu donde podra elegir el
tipo de transistor FET a usar

nMvrmr /.'j\.“
TRANSISTOR FET
1_HOZFET

4. Al seleccionar el que se quiere usar les saldra un menu de insertar
datos, para evitar inconvenientes coloque datos razonables. En este

caso mostraré como ejemplo el MOSFET canal N Incremental.

WOSFET-IN. I 35
Rl 268388388, k2 22080680,

kD 2EEEA, ks 828,
vop 44, k. E86824
vT

VOLTAJE DE UHERAL [Y]
(EpIT] | | JCANCL] 0K

5. Para estos valores el programa arrojara los siguientes valores.
RAD ¥YZ2 HEX = '3’
HEZ

£Ho

e

= YTH: 17, 9999999995
wH RTH: 1218860, AabEz
4: "ESTADO: ACTIVO"
=1 "PUNTO G
25 YDS:14.31216608573
1: IDi6.V2456542989E-3

FETH:[CIRCUITRANE] INFO JENTRALIHIT]
Y listo esto seria todo..
Espero le sea de gran ayuda en cualquiera de sus cursos.
"0JO " LIMITACIONES:
Si el punto de operacién esta en la zona é6hmica el programa solo arrojara
gue se encuentra en dicha regién mas no dara el punto de operacion, para
la proxima versién prometo escribir el cédigo.
SALUDOS..

Cualquier reporte de bug o sugerencia ya saben: juniorfermattta@gmail.com



